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Przygoda Infineona z ukladami
CoolSET (zintegrowane w jednej
obudowie: sterownik SMPS oraz
koficowka mocy - tranzystor Coo-
IMOS) sigga roku 1999, kiedy to
wprowadzono do produkcji pierwszg
generacje tych uktadéw (CoolSET
F1: TDA168x1/2/3/4). Byly to regu-
latory statoczestotliwosciowe, regu-
lujace napiecie wyjSciowe wartoscig
wspblczynnika wypelnienia (PWM)
przebiegu wyjsciowego. Produkowa-
no je w technologii multichip co
oznacza, ze tranzystor mocy znaj-
dowal sie na innej strukturze niz
sterownik, ale calo$¢ byta zamknie-
ta w jednej obudowie.

Integracja najwazniejszych ele-
mentéw przetwornicy SMPS w jed-
nym ukladzie scalonym zaowoco-
wata uproszczeniem ich budowy
do stopnia pokazanego na rys. 1
ifot. 2. Pomimo zaawansowanej bu-
dowy uklady CoolSET sa dostepne
w obudowach DIP7 i DIP8, aich
wersje o wiekszej mocy wyjSciowej
(powyzej 70 W lub 50 W pracujace
w termicznie niekorzystnych wa-
runkach otoczenia) — w obudowach
TO220-6 oraz I2PAK, takze z 6
wyprowadzeniami. W rodzinie Coo-
ISET wystepuja takze dwa uklady
w obudowach SO16, ktére mozna
stosowaé w przetwornicach o mocy
do 25 W.
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Zasilacze impulsowe zdominowaly rynek ito nie bez powodu: sq

IZejsze, mniejsze itansze od rozwiqzan klasycznych, majq od nich

wiekszq sprawnos¢ energetycznq, pozwalajq skutecznie ograniczyc

marnotrawienie energii.

W ofercie firmy Infineon znajdujq sie wyspecjalizowane uklady

sterownikéw zintegrowanych z koricowkq mocy o nazwie CoolSET.

Sq one przeznaczone do stosowania w nowoczesnych zasilaczach

impulsowych o niebagatelnej mocy do 130 W.

Sukces uktadéw pierwszej ge-
neracji spowodowal wprowadzenie
do produkcji pod koniec roku 2001
ukladéw drugiej generacji — CoolSET
F2 (oznaczane symbolami ICE2A/B).
Charakteryzujg sie one wbudowa-
nymi zaawansowanymi zabezpiecze-
niami (nadprgdowe, termiczne, nad-
napieciowe) oraz systemem monito-
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rowania natezenia pradu plynacego
przez wbudowany tranzystor mocy.
Uklady CoolSET F2 doskonale spi-
sujag sie w aplikacjach, w ktérych
wystepuja krotkotrwate przeciaze-
nia, a dzigeki modulowanemu am-
plitudowo przebiegowi sterujacemu
koncéwke mocy poziom zaklécen
elektromagnetycznych (EM) genero-
wanych do otoczenia jest nizszy niz
w rozwigzaniach klasycznych. Produ-
cent przewidzial ponadto mozliwosé
zmiany czestotliwo$ci taktowania
przetwornicy - konstruktorzy majg
do wyboru 100 kHz lub 67 kHz.

W roku 2004 Infineon rozpoczat
produkcje uktadéw trzeciej genera-
cji CoolSET F3, ktére poza innymi
zaletami wyposazono w sterowniki
o modulowanej czestotliwosci sygna-
lu wyjsciowego (dodawany jest jit-
ter, rozmywajacy nieco silny prazek
w widmie zaklécen EM). Uklady
z tej serii charakteryzujg sie tak-
ze bardzo malym pobdérem mocy
w stanie stand-by - nie przekracza
on 0,1 W.

Uklady CoolSET, podobnie jak
i zblizone elementy innych pro-
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Fot. 2.

ducentéw, wymagajg stosowania
w swoim otoczeniu podzespoléw wy-
sokiej jakosci. Dotyczy to zaréwno
kondensatoréw, rezystoréw, jak i ele-
mentéw indukcyjnych. Historycznie
,naturalne” otoczenie dla uktadéw
CoolSET tworza podzespoly z oferty
firmy Epcos, ktéra jest producentem
rdzeni, transformatoréw, dlawikéow
oraz szerokiej gamy kondensatoréw.
Modelowy egzemplarz przetwornicy

nej na uktadzie
z rodziny CoolSET
F3 ielementach
pasywnych z firmy
Epcos pokazano na
fot. 2. Oprécz kon-
densatorow MKP
przeznaczonych do
stosowania w urza-
dzeniach impulso-
wych, konstrukto-
rzy wykorzystali
filtry wejsciowe
z kompensowanymi
cewkami =z serii
B82734, wysokona-
pieciowe, malostratne kondensatory
elektrolityczne z serii B43504 oraz
kondensatory elektrolityczne z serii
B41851 i B43851 - przystosowane
do pracy w temperaturach docho-
dzacych do +105°C. Takze transfor-
mator mocy wyprodukowata firma
Epcos, podobnie jak dlawik wejscio-
wy, zostal on nawiniety na rdzeniu
z materialu SIFERRIT.

Andrzej Gawryluk, EP
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4 Narzedzia dla konstruktoréw

Firma Infineon udostepnita na swojej stronie
internetowej dwa narzedzia wspomagajace
projektowanie przetwornic z uktadami CoolSET:
program CoolSET Calculation Software
(oblicza warunki pracy stopnia wyjSciowego
w zalezno$ci od zadanych parametrow
wejsciowych) oraz arkusz Excel z kompletng
procedurg projektowa, oparta na podzespofach

pasywnych firmy Epocs.
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o mocy wyjéciowej 15 W, wykona-
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+ Bardzo mate wymiary
« Folia , samonaprawiajaca” sig
L &1 + Maksymalna temperatura pracy: 11Il/‘,‘C~.,.
| Dfawiki z rdzeniem typu D (B8273x)
| = Wysoka czestotliwosc rezonansowa }zlelu
dwusekcyjnemu nawijaniu
Okoto 1% rozproszona indukcyjnosé u_gld
{ diawienia nkiéceﬂ symetrycznych
o] = Niski uptyw dzigki zamknigtemu profilowi

_ p&%:u' nia na fali
] - Zgodne z 3 EN 60938-2 (VDE 0565-2)
®-) - Cerlyfikaty UL oraz VDE
» Nie zawieraja obudowy ani kleju - fatwosé

of  utylizacji

Co0ISET FF2™ /CoolSET F2™
Zakres parametrow
F2:0,5-6.0 © (13-240 W)
F3: 0,65-6.5 ©2 (9-200 W)

Glowne cechy

« Uktad hybrydowy - zawiera dwie struktury

w jednej obudowie

» Whudowany tranzystor CoolM0S™ na 650 V
(w F2 takze 800 V)

* Moc wyjSciowa do 48 W w obudowie DIP8
przy 1 cm’ powierzchni PCB

« Niski prad w stanie Standby spetnia normy EU
« Zintegrowany precyzyjny ogranicznik pradu

Infineon S’pore
154 SV SMPS with
ICE3AL065LY V0.0
June 2006
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* Rozproszenie widma w celu minimalizacji
zaktocen EMI

Never stop thinking




